v, =
Vg,V S—7D
oV, >—=
; R "7 2

a) Ako pretpostavimo da transistor radi u direktnom aktivnom rezimu, napon na bazi tranzistora
je jednak Vg = V. + Re(1+ )l +Vge =V, — I,R; = —1,R, . Na osnovu toga se dobija vrednost

struje Ig: 1, = _ Ve ~Vee =1mA. Iz Kirhofovog zakona za struje za ¢vor kolektora
Re(l+ B)+Rg

tranzistora dobija se sledeca jednacina iz koje se dobija trazena otpornost Rp:

L+ Py =1 +vee Y R Vo _s5000.

RP P=(1+IB)IB_IO

b) Ekvivalentna Sema za male signale je prikazana na sledecoj slici:

Parametri u modelu za male signale iznose:

0, =-S=196S, 1, =L =250, F >0,
v, g



. . v . 1
Za napon na otpornosti r, vazi: v, —{ngbe +%JRE =V,,, odakle je v, =v, ————— . 1z

1+9,R: +&
r

T

Va

. . . o . v, V., -V, y .
Kirhofovog zakona za struje za izlazni ¢vor dobija se: R—'+ O Ve + IR 4 =0. Uvrstavanjem
P B

izaza za Vpe u  poslednju  jednacinu dobija se slede¢a  jednacina:

1 1 1+gm(RE_RB)+&
V,| —+— =V, ~_ odakle se dobija naposnko pojacanje:
RE
Rg| 1+ 0,Re + re

/4

[1"' gm(RE - RB)+REJRP

: r
A== =) ____0393.

r

4

c) Ulazna otpornost jednaka je odnosu ulaznog napona i ulazne struje:
v v v

Ry === v = : =210Q.
1, Vﬁ_'_vu -V Vu +Vu _A\/Vu




6.
a)

v _R2+R3+R4
TR, +(1-k)R, °

2

VOUT max [1 + M

2

R, =R 510
V&_l
VZ
R
Voo =1+ 4
OUT min { Rz + R3 }/Z
b)
R, + kR, 1

=5V



a)

b)

Y3

a1y

00 01 11 10

azady

a,a, +a,a, +a,a,

Y; =

00
01

111717111

10

Y2

a1y

00 01 11 10

azady

Yy, =a;a, +a,q,4d, +a;a,a, +d;a,a,;

(LTI 1]

00

o1f2][1]1]1]

111
10



Y1

a1dg

azax\_ 00 01 11 10
00 1|1
01 11|11
11 Y 1
g = ! Y1 =a,8, +3;8, +a;a,a,

Yo

dido

azax\_ 00 01 11 10
00 111
01 111
11 111
10 111

Yo =3

UL EH

Y3

Y2

Y1

Yo






CLK |

Do

Qo

Q2

000 110 | 010 011 101 000

Sekvenca brojanja brojacaje 0 —6 -2 -3 - 5.
Moduo brojanja brojaca je 5.



